‘TRANZYSTORY n-p-n
3 BF257, BF258 i BF259

Tranzystory krzemowe planarne §redniej mocy wielkiej

czestotliwoscei.

Sa przeznaczone do stosowania' we wzmacniaczach duzych
sygnaléw wielkiej czestotliwo$ci oraz w stopniach wyj-
Sciowych wzmacniaczy wizyjnych odbiornikéw telewizji

kolorowej.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23).
Kolektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

DANE TECHNICZNE

WartoSei dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Typ

Napiecie kolektor-baza

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-baza

Prad kolektora

Temperatura zlgcza

Zakres temperatury
skladowania

Moc catkowita przy
tease = 298 K (25°C)

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-obudowa

Ucso
Ucro

Ucer
Ugso
Ic
ty

tstg

Piot

Ringj-c)

BF257 BF258 BF259

160 250 300 V
160 250 300 V
160 250 300 V
5 5 5 V
01 01 0,1 A

448 K (175°)
218..448 K (—55+175°C)

5 5 5 w

<% <5 <B KW

TRANZYSTOR BF257

Parametry statyczne

przy teme = 208K
(25°C)

Prad zerowy kolektora
przy Ig =0,
Ucp =100V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 100 pA

Icpo

Napiecie przebicia
kolektor-emiter

przy Ic = 30 mA U(sr)ceo

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy Iz = 100 pA U(sRryEBO

Wspblczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 30 mA,
ch =10V

Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA,
Ig=26 mA

thE

Ucksat

Parametry dynamiczne

przy tomp = 298K
(25°C)

Czestotliwo§¢ graniczna
przy Ic = 30mA,
Ucg=10V,

f =50 MHz fr

Pojemno$é ztacza
kolektora
przy Ic=10,
UCE’ =30 V CC

Pojemno§¢ sprzezenia
zwrotnego (przy wej-
§ciu zwartym dla
przebiegéw zmien-
nych)
przy Ucg =30V,

Ic = 1mA,

f = 0,5 MHz Ciges

U(sr)cBo

20-74/2

SWW 1156-223

min. maks.

— 50 nA

160 — v

160 — v

5 — v
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min. typ.

40 110 MHz
— 3,5 pF
— 2,5 pF
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TRANZYSTOR BF258

Parametry statyczne

DIrzy tamp = 208K
(25°C)

Prad zerowy kolektora
przy Ucs = 200V,
I E™ 0

Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 100 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 100 pA

Wspblczynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = 30 mA,
Ucg =10V

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA,
Ig =6mA

Parametry dynamiczne

przy tamv = 298 K
(25°C)

Czestotliwosé graniczna
przy Ic = 30 mA,
ch =10 V,

f = 50 MHz

Pojemno$é zlgcza
kolektora
przy Ucg = 30V
I c = 0

Pojemno§é sprzezenia
zwrotnego (przy wej-

§ciu zwartym dla
przebiegbw zmien-
nych)

przy UCE =30 V,

Ic = 1 mA,
f=0,5MHz

min,

Icpo —

U(sr)cee 250

U(srycee 250

(]

U(sr)EBo

hae 25

Ucgsat —

min.

fr 40

Cc —

CIZes -

TRANZYSTOR BF259

Parametry statyczne

przy tamp = 298K
(25°C)

Prad zerowy kolektora
przy Ig =0,
Ucg=250V

-Napiecie przebicia

.kolektor-bam

przy Ic = 100 pA -
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 30 mA
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ig =100 pA

min.

Icpo —
U¢pryceo 300
300

U(srycro

U(sr)eBo 5

maks.
50 nA
— v
—_ v
_ v
1 A\
typ.
110
3,5
2,5

maks.
50 nA
—_ \'
— v
- Vv

MHz

pF

PF

Wsp6tczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 30 mA,
UCE =10V

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA,
Ip=6mA

Parametry dynamiczne

Przy tams = 298 K
(25°C)

Czestotliwo$é graniczna
przy Ic = 30 mA,
Ucn = 10 V,

f =50 MHz

Pojemno§é zlgcza
kolektora
przy I¢c =0,

UCE = 30 V

Pojemno$¢ sprzezenia
zwrotnego (przy wej-
§ciu zwartym dla
przebiegbw zmien-
nych)
przy Ucg = 30V,
Ic=1mA,
f=0,5MHz

hZIE

UCEsat

fr

Cc

Clzes

min.

30

typ.

110

3,5

2,5

MHz

pF

PF

8F 257

bF 258

BF 259
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Zalezno$é temperaturowa mocy strat Pc = f (tamp)
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Charakterystyka wyijsciowa Ic = f(Ucg); Ip — pa-
rametr

1 1T BF 257
Casp [ T1T1 BF 258
Uep=30V
Tamb =29°C
7 N
)N
6 A\
\
5 N
4
3 NN
2
1
0 i
1 24 6810 20 4060100 Ve [V]

Zalezno$é pojemnosci Cap od napiecia Uce; Caep =
= f (Uck)
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Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa-
rametr

BF 257

(0| 8F 258

/2767 BF 259

Ip = 1mA
f =0,5MHz
Tamb=25°%
10

™
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Zalezno$ci pojemno$ci sprzezenia zwrotnego Ciee 0d
napiecia Ucp; Cree = F (Ucs)
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Zalezno$é temperaturowa pradu zerowego kolektora . Zalezno§é czestotliwo$ci granicznej od pradu kolek-
Icno = § (tamv) tora fr = f (Ic)
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Zalezno§¢ napiecia kolektor-emiter od prgdu kolek-
tora Ucg = f (Ic); fr — parametr
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